Ogloszenie o rekrutacji specjalnej do Wroclawskiej Szkoly Doktorskiej
Instytutow Polskiej Akademii Nauk we Wroclawiu na doktoranta -
stypendyste w programie ,,Doktorat wdrozeniowy I’ MNiSW, realizowanym
w Oddziale Spektroskopii Optycznej INTiBS PAN — Temat 1

INSTYTUCIJA: Instytut Niskich Temperatur i Badan Strukturalnych im. Wiodzimierza
Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk (INTiBS PAN)

MIASTO: Wroctaw

STANOWISKO: Doktorant - stypendysta w programie Ministerstwa Nauki 1 Szkolnictwa
Wyzszego (MNiSW) “Doktorat wdrozeniowy 1”

DYSCYPLINA NAUKOWA: Nauki fizyczne

DATA OGLOSZENIA: 10.08.2020

TERMIN SKEADANIA DOKUMENTOW: 10.09.2020

OKRES I DATA ROZPOCZECIA KSZTALCENIA: 4 lata, od 01.10.2020

LINK DO STRONY WSD IPAN: http://wsdipan.intibs.pl

LINK DO STRONY INTiBS PAN: www.intibs.pl

Stowa Kluczowe: fotonika, materiaty amorficzne, ceramiki, luminofory do biatych LED

Wroclawska Szkola Doktorska Instytutow Polskiej Akademii Nauk (WSD IPAN) oglasza
rekrutacje specjalng na doktoranta - stypendyste w IV edycji programu ,,Doktorat
wdrozeniowy I” - Temat 1: ,,Synteza i zbadanie wiasciwosci spektroskopowych materiatow
amorficznych domieszkowanych wybranymi jonami ziem rzadkich “, realizowanego na zlecenie
Ministerstwa Nauki 1 Szkolnictwa Wyzszego (ID wniosku 485802 w systemie OSF, Nr re;.
DWD/4/40/2020) pod kierunkiem prof. dr hab. Przemyslawa Derenia w QOddziale
Spektroskopii Optycznej Instytutu Niskich Temperatur i Badan Strukturalnych Polskiej
Akademii Nauk we wspolpracy z firmg Nanores Sp. z o. o. Sp. k. z siedzibga we Wroclawiu.

I. Opis Tematu 1:

W preznie rozwijajacej sie¢ 1 wymagajacej dziedzinie badan i inzynierii optycznej materialy
amorficzne sg obiecujacg klasg struktur o jakosci fotonicznej. Gloéwnym zadaniem doktoranta
jest synteza 1 zbadanie wilasciwosci optycznych nowych materialdw amorficznych
domieszkowanych niektorymi jonami ziem rzadkich, aby nastepnie wykorzysta¢ je do proby
uzyskania przezroczystej ceramiki, stosujac unikalng metod¢ syntezy tych materiatow
opracowang w INTiBS PAN. Planuje si¢ przeprowadzenie badan aplikacyjnych, ktére pozwola
na wykorzystanie nowych materiatow jako optyczne czujniki temperatur oraz jako luminofory
do o$wietlen w technologii LED.

I1. Dodatkowe informacje
Doktorat realizowany jest na podstawie Komunikatu Ministra Nauki 1 Szkolnictwa Wyzszego
z dnia 29 maja 2019 r. o ustanowieniu programu ,,Doktorat wdrozeniowy” i naborze wnioskow,
zwanego dalej Komunikatem MNiSW, ktory okresla, ze miesigczna kwota stypendium
doktoranckiego, o ktorym mowa w art. 209 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. — Prawo o
szkolnictwie wyzszym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z p6zn. zm.), zwanej dalej Ustawa,
Wynosi:
1. 3450,00 zt (brutto) — do miesiaca, w ktdrym zostata przeprowadzona ocena
srédokresowa (planowo do konca II roku akad.);
2. 4450,00 z1 (brutto) — po miesigcu, w ktorym zostata przeprowadzona ocena
srddokresowa (planowo w III I IV roku akad.).


http://www.intibs.pl/

Dodatkowo doktorantowi przyshiguje dofinansowanie kosztow wykorzystania przez niego
infrastruktury badawczej INTiBS PAN w celu realizacji doktoratu w wysokosci ok. 25 000 zt
na kazdy rok akademicki.

Rekrutacja prowadzona jest zgodnie z wymogami zawartymi w Ustawie, Komunikacie
MNIiSW oraz Zasadach Rekrutacji do Wroctawskiej Szkoty Doktorskiej Instytutow Polskiej
Akademii Nauk.

II1. Obowiazki doktoranta-stypendysty:
e planowa realizacja harmonogramu doktoratu,
e wykonanie probek materialow amorficznych formowanych wigzka lasera,
e Dbadanie wlasciwosci spektroskopowych otrzymanych materiatow,
e Dbadania powierzchni za pomocg skaningowego mikroskopu elektronowego SEM oraz
analiza przekroju badanych struktur technikg mikroskopii elektronowej,
e analiza i prezentacja wynikéw, przygotowanie raportow i publikacji naukowych,
udzial w konferencjach naukowych,
e realizacja zadan wynikajacych z obowigzkow doktoranta w Wroctawskiej Szkoty
Doktorskie;j.
[ ]
IV. Warunki jakie powinien spelnia¢ Kandydat:
o tytul zawodowy magistra fizyki, chemii, inzynierii materialowej lub pokrewny,
e zainteresowania naukowe w obszarze fizyki lub chemii ciata statego
e wiedza i doswiadczenie w pracy eksperymentalnej w zakresie metod
spektroskopowych
e dobra znajomo$¢ jezyka angielskiego,
e motywacja do pracy naukowej, sumiennos¢, samodzielnos$¢, umiejetnos¢ pracy w
zespole, kreatywnos¢.

V. Wymagane dokumenty:
Okreslone w dokumencie Zasady rekrutacji do Wroclawskiej Szkoty Doktorskiej Instytutow

Polskiej Akademii Nauk.
http://wsdipan.intibs.pl/zasady_rekrutacji.html

Dodatkowo obowigzkowo dokumenty:

1. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez MNiSW (RODO) na formularzu
(zalgcznik 1).

2. Os$wiadczenie firmy Nanores Sp. z 0. 0. Sp. k. z siedzibg we Wroclawiu, ze w przypadku
przyjecia do Wroctawskiej Szkoty Doktorskiej Instytutow Polskiej Akademii Nauk Kandydat
pozostanie albo zostanie zatrudniony w pelnym wymiarze czasu pracy na czas realizacji
doktoratu wdrozeniowego oraz ze firma wyraza zgode na jego ksztalcenie w WSD IPAN
w ramach programu.

VI. Podania kandydatow o przyje¢cie do Szkoly nalezy sklada¢ do dnia 10 wrzesnia 2020
roku do godz. 15:00:

o osobiscie w Sekretariacie Szkoly w Instytucie Niskich Temperatur 1 Badan
Strukturalnych PAN przy ul. Okolnej 2 we Wroctawiu) w godzinach od 9:00 do 15:00
albo

o przesylka pocztowa rejestrowana lub Kkurierskg (decyduje data wplywu
dokumentow do siedziby Szkoty) na adres: WSD IPAN, ul. Okoélna 2, 50-422 Wroctaw
albo



o elektronicznie na adres wsdipan@intibs.pl, przy czym oryginaty dokumentow nalezy
dostarczy¢ przed rozpoczeciem ksztalcenia (niedopelienie tego wymogu bedzie
skutkowato skresleniem z listy doktorantéw).

Dodatkowa informacja:
W celu uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt z prof. dr hab. Przemystawem
Dereniem (p.deren@intibs.pl, tel. +48 71 3954 178).

Pani/Pana dane osobowe s3 gromadzone i przetwarzane przez Instytut Niskich Temperatur i Badan Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk
we Wroctawiu zgodnie z informacja o przetwarzaniu danych osobowych dostepng na stronie http://www.intibs.pl/o-instytucie/rodo.html


mailto:wsdipan@intibs.pl

